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摘要(译)

提供一种制造液晶显示装置的方法。在基板上依次形成铝合金层和铜金
属层。在铜金属层上形成光致抗蚀剂图案，并蚀刻铜金属层和下面的铝
合金层以形成栅极线。沉积栅极绝缘层，非晶硅层和掺杂杂质的非晶硅
层，然后蚀刻以形成半导体层。依次在该结构上形成并蚀刻铝合金层和
铜金属层，以形成数据线，源电极和漏电极。形成钝化层，并且在钝化
层中形成接触孔和焊盘开口。在该结构上沉积透明导电薄膜。
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